Telefunken Transistor AF137 Datasheet

Germanium PNP Transistor

AF137

25V [ 35MHz
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Telefunken Transistor AF137 Datasheet

AF 137

Germanium-PNP-Drift-Transistor fiir ZF-Verstirkerstufen bei 470 kHz
und 10,7 MHz.

Germanium PNP drift transistor for IF amplier stages at 470 kHz
and 10,7 MHz.
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Abmessungen + Dimensions

MaBe in mm
M2:1

254 apd a7l osd
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AnschiuB =S« ist mit dem Gehause verbunden

Terminal § s connected 1o case

. Mormgehduse
Zubehdr - Accessories DIN 18 B 4
Zwischensockel Best-Nr. 008010 Gewicht - Weight
Isolierkappe Best.-Nr, 009012 max. 1g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Uecgo 25 v
Kollektar-Emitter-Sperrspannung
Reg = 30kQ -Ucer 18 W
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uego 07 v
Gesamtverlustieistung
tamp = 45°C Piot 60 mw
Sperrschichttemperatur tj 75 °C
Lagerungstemperatur fstg -30..+75 *C
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Telefunken Transistor AF137

AF 137

Datasheet

Wiarmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Rihaa

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur t;n = 25°C
Kollektorreststrom

~Ucg = 6V -lceo

-Ugg = 6V, Rgg = 30k0Q -lceERr
Emitterreststrom

~Ugg = 0.7V -lEBO
Basisstrom

—UCE =8V, —|c = 1méA -IE
Basis-Emitterspannung

=Upg = 6V, ~lg = 1 mA =Uge

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur typpy = 25°C
KurzschluBstromverstarkung

~Ucg = 6V, -l = 1mA, f = 1kHz hte
Transitfrequenz
-UGE =86V, —lc =1mA, f = 10MHz f-l'-

Rickwirkungszeitkonstante

“Ugg = 6V, —Ig = 1mA, f = 30MHz b Chc
Vierpol KenngriBen - Two port characteristics

Umgebungstemperatur tymp = 257 c
Emitterschaltung
“Ugg = 6V, -lg = 1 mA, t = 470kHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Oja

KurzschluB-Rickwartssteilheit -Re (¥ra)
Im (vrg)

KurzschluB-Vorwéartsstailheit Yia

KurzschluB-Ausgangsadmittanz G0

Emitterschaltung
—Upg = 6V, —lg = 1mA, f = 10,7 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Hig
KurzschluB-Rickwartssteilheit -Re (vre)
—Im (¥re)
KurzschluB-Vorwartssteilheit | ¥ie |
KurzschluB-Ausgangsadmittanz dpe

Min. Typ. Max.

500 °C/w
3 10 pA
50 pA
3 bA
14 A,
260 my
&0
35 MHz
25 ps
625 pS
185 pF
1 ps
547 T
185 pF
38 mS
05 S
34 pF
3.33 ms
175 pF
143 [T
121 pS
18 pF
36 m3
18°
12,5 ps
3.4 pF
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